
“PCMはNOR、NAND、DRAMの最も
良い部分を一つにまとめる非常に魅
力 的 な メ モ リ 技 術 で す ” Micron社
Senior Director of Marketing, Jeff
Bader氏

その開発に際してMicron社のPCM設
計担当者は、顧客が製品開発あるい
は製造ラインで効率良くプログラミ
ングできる手段を必要としていまし
た。そしてPCMはリフローはんだの
後からプログラミングされることか
ら、インシステムプログラミングが
要求されていました。

インシステムプログラミングはFlash
メモリのような不揮発性メモリに対
して、製造工程でテスト対象基板を
起動する目的や、製品プログラムの
書込み、フィールドでのソフトウエ
アアップデートを目的に採用されて
います。このようなFlashメモリへの
インシステムプログラミングはJTAG
（IEEE 1149.1）接続を介した、バウ
ンダリスキャンテストシステムでサ
ポートされます。

ただJTAGチェイン長とTCKのクロック
速度などデバイスのタイプによって

は、JTAG接続による不揮発性メモリ
への単一書込みサイクルに60µs以上
を要することも少なくありません。
このレートでは128 Mbitの Flashメモ
リへのプログラミングには8分以上
かかることになります。それゆえ
JTAGを用いたインシステムプログラ
ミングは、非常に小さなデータイメ
ージに用途が限られていました。

しかしながらXJTAG社のJTAGバウン

ダリスキャンシステムは、そのユニ
ークなXJFlash 機能により、ターゲッ
ト基板に実装されるFPGAやCPUの
JTAGを介して、Flashメモリへの高
速書込みが行えます。これはJTAGシ
リアルインターフェイスのバンド幅
の制約を克服して、実用上最大限の
速度でプログラミングを行います。
例えば128 Mbitの Flashメモリには20
秒以下でプログラミングが可能であ
り、単一書込みサイクルは2µs以下
です。

XJFlashを 組 み 込 ん だ IPに よ っ て 、
20秒以上のプログラミング速度を達
成できました。これはMicron社の仕
様に匹敵します。“PCMは新しい技術
であり、採用される顧客を支援する
強固なエコシステムは欠かすことが

できません。XJTAG社のプログラミ
ング機能のお陰で、PCMを量産環境
に提供し易くなったことに満足して
います” Jeff Bader氏

このXJTAGバウンダリスキャンシス
テムへの拡張は、Micron 社PCMへの
最速のインシステムプログラミング
機 能 を 提 供 し ま す 。 そ し て BGAや
FPGA、NVMデバイスを搭載する製品
ライフサイクルに渡って、別のプログ
ラミングツールを用意する必要無く、
基板のデバッグやテスト、プログラミ
ングに活用することができます。

不揮発性メモリへの高速プログラミ
ング機能についてのホワイトペーパ
ーは、www.xjtag.com から入手でき
ます。

”PCMはNOR、NAND、DRAMの最も良い部分を一つにまとめ
る非常に魅力的なメモリ技術です。そして新しい技術であるPCM
を採用される顧客を支援する強固なエコシステムは欠かすことが
できません。 ””XJTAG社のプログラミング機能のお陰で、PCMを量産環境に
提供し易くなったことに満足しています”

Micron社の相変化メモリ（PCM）は、NAND / NORフラッシュ、
DRAM、EEPROMなどの代替品の読み取りおよび書き込み性能に
匹敵する、革新的な不揮発性メモリの技術です。 NORフラッシュ
と同様に読み取りレイテンシが低く、DRAMの読み取り帯域幅
と一致します。 書き込み速度はNANDフラッシュと同等ですが、
個別の消去サイクルが必要ないという利点があります。

Micron Phase Change Memory

Micron 社は相変化メモリ（PCM）に XJTAG社のプログラ
ミング機能を活用
”Micron社はXJTAG社と協調して、革新のメモリ技術である相変化メモリ（Phase Change Memory）のプログラ
ミング環境を開発しました。XJTAG社が提供する高速Flashプログラミング機能であるXJFlashで、PCMへの書込み
を最大限に加速します。”

www.xjtag.com
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